Silizium-Kapazitatsdiode fiir den VHF-Bereich BB 409

BB 408 ist eine Silizium-Kapazitatsdiode in Planartechnik im Glasgehiuse DO-35. Sie ist % ;‘;";""L““"‘gﬁ?‘#"ﬁ"f{u)
besonders als Abstimmdiode in VHF-FS-Tunern der FCC- und OIRT-Norm geeignet. Auf KQ cdeniapaziit 1% = Tt
Wunsch werden die Dioden nach Gleichlauf sortiert zu Bestiickungssétzen zusammenge- 10 e e
stellt. Im Bereich der Sperrspannung 1 bis 28 V betrégt die Kapazitatsabweichung innerhalb 5 - S
eines Satzes maximal 3%. Der Glaskorper ist griin lackiert mit schwarzem kathodenseitigem TK ¢ ] ]
Farbring und Klartext-Typenaufdruck. T : h—
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Typ | Bestellnummer E,ﬁ% N
BB40S | 062702-B112 e 289138 . ~{ -
1,6 N
61,6 ' 10 TN
Gewichtetwa 0,12 g MaBein mm 5
Grenzdaten o |
Sperrspannung Uy 28 v 10° ERY 5 1lv
Sperrspannung Scheitelwert Urm 30 \ —Up
DurchlaBstrom (T; =60 °C) Ir 20 mA
Lagertemperatur Ts —55 bis +150 | °C
Giitefaktor in Abh# kil
Kenndaten (7, = 25 °C) von der Frequenz Q = f(f)
Uy =P t
Sperrstrom {Uy = 28 V) Iy =20 nA . n T Terameter
Sperrstrom (Ug = 28 V; Ty = 60 °C) In =42 uA 10
Diodenkapazitat (f = 1 MHz) (Up = 3 V) Co 26 bis 32 pF
{Ug = 25 V) G 4,5 bis 5,6 pF 5
C.
Kapazititsverhiltnis 3V 5 bis 6,5 -~ a J
Casy HH I
. Up=25V
Gutefaktor (U = 3 V; f = 50 MHz) Q 280 - [S— WU S T A
(Ug = 25 V; f = 200 MHz) Q 600 - \
Serieninduktivitat (gemessen an den 3 N \
AnschluBRdréhten 1,56 mm vor dem Gehéause) L, 2,5 nH 10 -
Temperaturkoeffizient der Sperrschichtkapazitat 1 12V EmEAAL
(Uy =3V; f=1MHz) TK: 25 - 10 —
K 5 N
1 N
(Up = 25 V; f = 1 MHz) K 08 - 107 . L
N
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Spannungsabhingigkeit des Spannungsabhéngigkeit der
NA Sperrstromes I = f{Uy) pF Diodenkapazitiit C, = f(Up)
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